Programme des JS 2014

9h Accueil avec café
9h30 Ouverture des JS 2014 par Jean-Emmanuel Broquin

Luca Pirro Caractérisation et modélisation électrique de substrats et dispositifs SOl avancés
10h10 . . Conception, fabrication, caractérisation et modélisation de transistors mofset haute
Antoine Litty . . . -
- CMNE tension en technologie avancée SOI (Silicon On Insulator)
11h Nouvelles méthodologies de caractérisation électrique pour transistor a couches
Blend Mohamad minces pour CMOS FDSOI sub 20nm technologies sur Si/SiGe/canal Ill-V avec high-k
metal gate
Systéme de formation de faisceau aux fréquences millimétriques (282 GHz) en
RFM Zyad Iskandar technologie BiCMOS avancée, basé sur des technologies innovantes en rupture avec
les approches actuelles
PHOTO Elodie Jordan Design et réalisation de fonctions de rotation de polarisation en optique intégrée sur

verre
11h Pause




13h30

15h

15h50

Déjeuner

Report de dispositifs SOI sur structures suspendues pour des applications pour la

Etienne Fuxa bolométrie IR

CMINE Abdennacer Benali Cellule solaire de troisieme génération a base de nanofils 3V sur Silicium
David Bertrand Développement d’un nouveau concept de cellule photovoltaique a haute tension
Lignes de transmission accordables innovantes et performantes pour la réalisation de
Ekta Sharma déphaseurs aux fréquences millimétriques. Application aux réseaux d'antennes et
RFM sources contrélées en tension
Déphaseurs millimétriques et oscillateurs commandés en tension, en bande

Chankeun Kwon e e
millimétrique




17h

CMNE

RFM

PHOTO

19h30

Mehdi Daanoune
Jérome Michallon

Fanyu Liu
Carlos Navarro Moral

Yohann Solaro
Ines Kharrat
Aline Coelho de Souza

Sandie de Bonnault
Fabien Geoffray

Jonathan Oden

Habeb Rzaigui

Session posters

Mesure de la durée de vie et de la longueur de diffusion des porteurs de charge
minoritaires dans les matériaux de faible dimensionnalité
Etude des propriétés optoélectroniques de structures cceur-coquille a base de
nanofils pour applications photovoltaiques
Caractérisation et modélisation électriques des matériaux et dispositifs a base de
silicium-sur-isolant (SOI)

Caractérisations avancées de mémoires DRAM SOl a un seul transistor
Modélisation compacte des dispositifs de protection ESD en technologie FDSOI (28nm
et au- dela)

Modélisation et caractérisation de matériaux papiers en hyperfréquences.
Application a la réalisation d'un systeme de récupération d'énergie.
Nouvelles techniques de caractérisation en champ proche des systémes RFID BF HF,
UHF et NFC
Conception d’un biocapteur a base de guides d’ondes photoniques sur puce adapté
aux méthodes de microfabrication industrielles
Etude et réalisation de sources laser a supercontinuum en optique intégrée sur verre
Caractérisation de composants opto et nanoélectroniques pour les
télécommunications sans fils trés haut débit
Systemes hybrides opto/sans fil pour les réseaux multi-gigabits aux fréquences
millimétriques

BBQ



9h Guillaume Besnard Caractérisation physico-chimique et électrique de substrat UTBB-SOI!
- CMNE O Développement d'un réseau de magnétométres. supraconducteurs numériques a trés
10h grand dynamique
Ran Tao Etude de I'effet piézoélectrique dans des nanofils semi-conducteurs

Modélisation et caractérisation de matériau papier en HF. Application a la réalisation

Dahbia Hamzaoui .
des composants passifs

RFM
. . METAPAPIER « Conception et développement de supports cellulosiques pour filtrage
Alejandro Niembro -
des ondes WiFi et GSM»
Contribution au développement de composant passif optique innovant en
PHOTO Aiylrely technologie photonique afin d’adresser le WDM
10h Pause

11h35 Quartier libre
12h Déjeuner




